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Introducgao

O interesse por métodos de separagdo do gdlio
comegou desde os anos setenta quando se iniciou a
manufatura de "chips" para computadores Ga/As
para substituir os "chips" de silicio. Desde entdo a
corrida pela tecnologia de separagido do galio de
varias matrizes tem sido grande, visto que o gélio
ndo é um elemento abundante e tem varias
utilizagcBes tais como na confecgdo de: circuitos
digitais, materiais Optico-eletronicos, diodos de luz
emitida, lasers semicondutores, células solares,
baterias, etc!'.

O objetivo desse ftrabalho ¢é estudar o
comportamento de adsorgao/dessorgdo do galio em
adsorvedores a base de estanho.

Resultados e Discussio

Os trocadores inorganicos a base de estanho
foram sintetizados e caracterizados utilizando-se as
técnicas de Espectroscopia de Infravermelho,
Difratograma de Raios-X e Microscopia Eletronica
de Varredura (MEV)?.

Sintese dos trocadores SnO, e HSnSIO e
HSnSiO:Eu* - O 6xido de estanho(lV) e 0s oxidos
compostos de Sn /Si e Sn /SiIEu* foram
preparados por neutralizagdo do cloreto de
estanho(lV) com solugdo de amodnia em um reator
tipo batelada. Para a obtengéo dos dxidos mistos,
adicionou-se a solugdo de cloreto de estanho uma
solugdo de silicato de sédio 30%. As particulas
foram envelhecidas na solugdo licor por 48h e
posteriormente lavadas com agua destilada para
eliminar os ions cloretos até prova em branco com
AgNO;. O precipitado foi seco a 110°C em estufa e
depois triturado. O tratamento térmico removeu os
ions amoOnio e converteu cada trocador na sua
forma hidrogenidnica no sitio do cation.

Caracterizagdo dos trocadores SnO, e HSnSiO
e HSnSiO:Eu® - A micrografia obtida no MEV (Fig.
1) do oxido misto de estanho, silicio e eur6pio
mostraram que os trocadores sintetizados
apresentaram-se na forma de aglomerados
possuindo morfologia diferenciada. Os aglomerados
possuem tamanhos médios de particulas entre
200pm<WD<500um com formatos essencialmente
esféricos.

Os espectros de infravermelho apresentaram
bandas Iargas caracteristicas na regido de 3462-
3033cm” atribuidas ao VOH e em 1645 cm’
atnbwdas a 3HOH. As bandas na regi&o de 600-500
cm™ foram atribuidas ao vMO.
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O difratograma de raios-X, para o HSnSiO, tem
caracteristica amorfa e para os demais apresenta
cristalinidade
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Figura 1 Micrografia do composto HSnSiO

Foram estudados o comportamento dos
pardmetros de extragdo, as razbes de distribuicdo
em fun¢do das concentragdes dos acidos e do pH,
utilizando contactagcdo em “batch” do material com
as solugbes do tragador (Ga-67) no processo. Os
dados mais significativos de extragdo obtidos com a
variagéo do pH estdo na Tabela 1 e os valores de
%E para os dois acidos estudados, HCI e HNO;,
sdo muito baixos para concentragdes de &cido a
partir de 0,1M (%E<10).

Tabela 1 Dados de percentagens de extragdo e
razéo de distribuicdo dos trocadores inorgénicos
estudados em fungéo do pH.

Material pH 8 pH 10 pH 12
Dw %E Dw %E Dw %E
SnO, 1320 98 3177 99 2032 98
HSnSiO 3275 99 2693 99 6831 99
HSBnSiO: 1263 98 875 97 1080 97
Eu”*

Conclusoes

Dos dados de extragdo obtidos concluiu-se que o
melhor trocador em termos de capacidade de
retengdo foi o HSnSIiO, que apresenta forma
amorfa, concordando com os dados de raios-X e
literatura?!,

Devido suas %E baixas os acidos em questéo
podem ser utilizados como eluentes para a reversdo
do Ga.
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